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2B Buts du cours

* Comprendre les semiconducteurs

* Elaborer les modeles physiques Fondements
* Dériver les équations mathématiques
* Appliquer sur :

- cellules solaires
- capacités MOS et mémoires

* Optimiser
* Circuits digitaux et analogiques

- inverseur CMOS Circuits
- ampli de tension
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PAY Composants semi-conducteurs
PAR Contenu

» Capacités MOS

» Concepts de base
(CCD, mémoires, ...)

(schéma de bandes, ...)

* Diodes MS et p/n  Transistors FET

(barriere variable, ...) (canal, ...)
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« Transistors bipolaires » Circuits CMOS b=
(barriére controlable, ...) digitaux i
(inverseur, ...) e | IR
_ » Circuits CMOS o Jor o
* Cellules solaires analogiques ij 1
(ampli différentiel., ... ) o '
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PURB

Littérature

[1] S.M. Sze, Kwok K. Ng « Physics of semiconductor devices »
Wiley-interscience, 3°™¢ édition, 2007
Disponible par e-book

[2] S.M. Sze, « Semiconductor devices, physics and technology »
Wiley, ISBN 0 — 471 — 33372 -7

[3] Jasprit Singh, « Semiconductor Devices: Basic Principles »
Wiley, ISBN 0 — 471 — 36245 - X

[4] R.J. Baker, « CMOS, circuit design, layout and simulation »,
IEEE Press, 1998 and second edition 2005
Disponible par e-book
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2098 Organisation du cours

& 3 crédits: 2h de cours, ... ... 1h exercices
’ 2-3h de travail personnel

Script en 3 parties
Livres électroniques gratuit a 'EPFL

_* Site Web sur Moodle
- Videos comme support de revision

’ 2-3 tests a blanc + questions de réeflexion par chapitre

Examen oral: 15 prépa., 15 de discussion
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